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Нормальное к структуре электрическое поле F равно сумме постоянной части F и вклада межэлектрон-
ного взаимодействия F̃ , зависящего от расстояния ρ между частицами. Формула (2) статьи правильна лишь
для F = F , а зависящую от F̃ часть спин-орбитальной энергии (СОЭ) следует писать в виде

AF̃n · [(p̂1 − p̂2)× (σ1 − σ2)] ,

так как в эту энергию входит скорость электрона относительно источника поля. Но

p̂1 − p̂2 = 2p̂ = −2i∂ρ,

и поэтому во всех последующих формулах под F следует понимать сумму F + 2F̃ , а в уравнениях (19)
в коэффициенте при суммарном импульсе P надо положить F = F . Здесь F — вклад в поле затворного
напряжения (gate voltage). Поле собственного изображения в СОЭ вклада не дает. С учетом указанных
изменений для энергии связи пары при P = 0 получается Δ � 3.64 мэВ для F = 3.2 · 104 В/см и при тех же
значениях остальных параметров, которые приведены в статье.
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